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FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDES

f Tél z(1) 788-50-01 Telex : 610560 F

THEIR HIGH EFFICIENCY AND HIGH RELIABILITY COMBINED WITH ( 10:1A/T = 75°C
SMALL SIZE AND LOW COST MAKE THESE FAST RECOVERY RECTI- 0: amb =
FIER DIODES VERY ATTRACTIVE COMPONENTS FOR MANY DEMAN-
DING APPLICATIONS, -
" FEATURES ~ LOW FORWARD VOLTAGE DROP. VRRM:50 V to 1000V
~ HIGH REVERSE BLOCKING VOLTAGE.
— HIGH SURGE CURRENT CAPABILITY,
APPLICATIONS  — AC-DCPOWER SUPPLIES AND CONVERTERS. trr : 300 ns
— CHOPPERS. :
~ FREE WHEELING DIODES, ETC. \_
LEURS HAUTES PERFORMANCES ET LEUR FIABILITE ASSOCIEES A UN
FAIBLE ENCOMBREMENT ET A UN FAIBLE COUT FONT DE CES DIODES s N\
DE REDRESSEMENT RAPIDE DES COMPOSANTS TRES ATTRAYANTS
DANS DENOMBREUSES APPLICATIONS.
PARTICULARITES — FAIBLE CHUTE DE TENSION DIRECTE.
— TENSION DE BLOCAGE INVERSE ELEVEE,
— COURANT DE SURCHARGE ELEVE,
APPLICATIONS  — ALIMENTATIONS DE PUISSANCE ET CONVER- -
TISSEURS CONTINU-ALTERNATIF.
— HACHEURS.
— DIODES ROUELIBRE, ETC. J sc:n::r : F 126 plastic
\_ J
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) )
KVALEUHS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Symbols PLR810 — PLR 818 Units
Mean forward current (half wave rectification - resistive load}* _ .
Courant moyen red fredr 2 - cherge résistive)® o Tamb = 75°C : 1 A
D.C. forward current® - .
Comre dect oot I Tamb = 75° : 12 A
Non repetitive surge pesk forward current ft=10ms) | Tjinitial = 25°C : 45 A
Courant direct non répétitl de surcharga accidentette  1t=10ms FSM Tjinitisl = 150°C : 30
12 t for fusing (t = 10 ms) Tjinitial = 25°C : 10
Valeur de fa constante P t pour t= 10 ms f*t Tjinitial = 150°C : 45 Als
Lead temperature for soldeting for 3 s {Lpaq = 5 mm)
Température des B fant la soudure durant 3 s {Legp, = 5 mm) ! 300 <
Storage and junction temperature range Tst _EE —
o imes g stockaoe oy de joncti g.l,s 65 — +150 °c
Symbols PLR 810 PLR 811 PLR B12 PLR 813 PLR 814 PLR 816 PLR 817 PLASIE | Unm)
VAWM = VRRM = VR 50 100 200 300 400 800 800 1000 v
& VRSM 100 200 300 400 500 800 1000 1200 v
(J;l,nsﬁm- e el resistance® Rihj-c | T@
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (maximum values)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (valeurs maximales)
Symbols Values Units Test conditions \
VR 1.1 \Y Tjinitial = 25°C IM=1A
10 Tamb = 25°C ified
R WA amb Va SPEC ®
100 Tamb = 100°C spécifié
. 300 ns Tjinitial = 25 C E=1A VR =30V  dip/dt=25A/ps Iy = 02ipm
I 3 A Tjnitial = 25°C F=1A VR =30V  dg/dt = 25A/ps
* on infinite heatsink with 10 mm lead length.
* sur radr: infini avec k des jons = 10 mm. October 1981 - 1/3
* 50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F -'92403 Courbevore Cedex FRANCE 387 ’ \ THOMSON
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Fig. 1. - Mean forward curent LD versus ambient temperature
{maximwm values).

Fig. 2. -Thmnalresmanoenmcuon ambient versus lead length
(typical values!
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. CASE DESCRIPTION Fig. 10. ~ Recovered charge versus diF/dt (typical values),
DESCRIPTION DU BOITIER I
L G L
' note 1 Ly 2D L] nota 1
LA
,/,Z : ,/, IRR - -
/ :7/ Cooling method: by ion {method A),
| Mode de refroidissernent : par convection {mode A).
i | @by 2| | Marking: type number, white band indicates cathode.
: : Marquage : n'dutype anneau bisnc cbté cathode.
le te 2
i = . e s
Millimétres inches
Ref. Notes
Min. Max, Min. Max.
2 by 0,76 0.86 0.029 0.034 1. The lead diameter @ b is not controlled over zone L1
2D 2,95 3.05 0.116 0.120 2one & lintérieur de laquelle le D by n'est pas contrilé.
2. The minimum axis! length within which the devica may be
G 6.05 6.35 0238 0250 placed with its leads bent at right angles s 0.59- (16 mm)
L 26 - 1024 - - Longueur minimale du dispasitif avec ses sorties pliées & angle
U _ 127 _ 0.050 droit : 15 mm (0.69”).
Code France : F 126
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